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摘要(译)

本发明公开了一种具有顶栅型TFT的阵列基板的LCD器件及其制造方
法。沉积第一透明金属层以提高数据金属层和数据金属沉积之前的绝缘
基板之间的附着。由于沉积的第一透明金属层用作像素电极，所以可减
少掩模或溅射工序的数量。沉积第二透明金属层以提高栅金属层和栅金
属沉积之前的绝缘基板之间的附着。由于沉积的第二透明金属层用作公
共电极，所以可减少掩模或溅射工序的数量。具有顶栅型TFT的阵列基
板的LCD器件可使用数量减少的掩模或溅射工序进行制造，从而减少了
LCD器件的制造时间并且增加了LCD器件的产量。
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